DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI FINI DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI UN PROFILO DI “RICERCATORE/RICERCATRICE PER ATTIVITA
MODELLISTICA E CARATTERIZZAZIONE DI DISPOSITIVI FOTOVOLTAICI” (RIF.

TGM9 2025 _FV)

Ai sensi degli Artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto C.F.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita:

e di aver maturato conoscenze ed esperienze e capacita relative ai temi del bando in oggetto, come

meglio specificato nel seguito:

O

O O OO0 OO O0OO0O0

Fisica dello stato solido

Fotonica

Conoscenze di base di software per la simulazione di dispositivi
Italiano: buona conoscenza

Inglese: buona conoscenza

Capacita a lavorare in gruppo

Attitudine ad operare il laboratorio e a svolgere attivita sperimentali
Proattivita

Autonomia

Disponibilita all’apprendimento continuo

Attitudine a partecipare a conferenze scientifiche, anche all’estero, presentando i risultati della
ricerca.

e diaver conseguito una laurea magistrale/specialistica/Il livello, in uno dei seguenti indirizzi (Classi di
Laurea):

O

o
o
o

LM-17 / LM-17R — Laurea Magistrale in Fisica

LM-53 — Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali

LM-29 — Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

LM-44 — Laurea Magistrale in Modellistica Matematico-Fisica per 1’ Ingegneria.

e di aver conseguito inoltre:

O

un Master di II livello/Dottorato di Ricerca nel corso del quale siano state maturate
competenze relative ai settori applicativi esplicitati nella posizione.

e che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae, trasmesso con la candidatura alla procedura di selezione
per il profilo “Ricercatore/Ricercatrice per attivita modellistica e caratterizzazione di dispositivi
fotovoltaici” (rif. TGM9_2025_FV), corrisponde al vero.

Luogo ¢ data

Firma







